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AT25DF041A-SSH-B
Последовательная Flash-память с интерфейсом SPI [SO-8]

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8

AT25F512B-SSH-B
IC FLASH 512KBIT 70MHZ 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  512K (64K x 8)
Быстродействие:  70MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

AT29C020-90JU
Флэш-память 2Мб 90нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  32-PLCC
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  90ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

AT29C256-90PI
Flash 32Kx8

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  DIP28

AT45DB041B-CU

Производитель:  Microchip Technology Inc.

AT49BV162A-70TI
Флэш-память 16M

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48



AT49BV322AT-70TI
FLASH 32Mbit (2Mx16 or 4Mx8, Top Boot), Ucc=2.7to3.6V

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48

AT49BV512-12JI
Flash parallel 64Kx8, U=2.7 - 3.6V, 120ns, Industrial

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32

AT49F8192AT-70TC
Флэш-память 8Mбит (512x16 or 1Mx8, загрузка с вершины), электропитание 5В

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48

SST25PF040C-40I/SN
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ шина SPI электропитание 3.3В 4Мбит
512K x 8 автомобильного применения 8-Pin SOIC N туба

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Объем памяти:  4M-bit
Напряжение питания:  3.3V

SST25VF010A-33-4C-SAE
Флэш-память 1Mбит 33МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO-8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF010A-33-4C-SAE

Производитель:  Microchip Technology Inc.

SST25VF010A-33-4I-QAE-T
Флэш-память 1Mбит 33МГц 8WSON

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  WSON-8 (5x6)
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  SPI Serial



Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF010A-33-4I-SAE
Флэш-память шина SPI электропитание 3.3В 1Мбит 128K x 8bit 12нс

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO-8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4C-QAF
Флэш-память 16Мбит 50МГц 8WSON

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  WSON-8 (5x6)
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4C-S2AF
Флэш-память 16Мбит, шина SPI, 2.7...3,6В, 0°C...+70°C

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4C-S2AF-T
Флэш-память 16Мбит 50МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V



SST25VF016B-50-4I-QAF
Флэш-память 16Мбит 50МГц 8WSON

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  WSON-8 (5x6)
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4I-S2AF
Флэш-память 16Mбит 50МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4I-S2AF

Производитель:  Microchip Technology Inc.

SST25VF016B-50-4I-S2AF-T
Флэш-память 16Mбит 50МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF020-20-4C-SAE
Флэш-память 2Мбит 20МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  20MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V



SST25VF020B-80-4I-SAE
IC FLASH 2MBIT 80MHZ 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8

SST25VF032B-80-4I-S2AF
Флэш-память 32Мбит 80МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (4M x 8)
Быстродействие:  80MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF032B-80-4I-S2AF-T
Флэш-память 32Мбит 80МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO8W
Объем памяти:  32Mbit

SST25VF040B-50-4I-S2AF
Флэш-память 4Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF040B-50-4I-SAE
Флэш-память 4Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF040B-50-4I-SAE-T
Флэш-память 4Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial



Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF040B-50-4I-SAF
IC FLASH SER 4MB 50MHZ SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8

SST25VF080B-50-4C-S2AF
Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF080B-50-4I-QAE
Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8WSON

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  WSON-8 (5x6)
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  80MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF080B-50-4I-QAF
Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8TDFN

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  WSON-8 (5x6)
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF080B-50-4I-S2AF
Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  50MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V



SST25VF080B-50-4I-S2AF-T
Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8

SST25VF512-20-4C-SAE
Флэш-память 512Кбит 20МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  512K (64K x 8)
Быстродействие:  20MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF512A-33-4I-SAE
Флэш-память 512Кбит 33МГц 8SOIC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  512K (64K x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  SPI Serial
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST26VF016B-104I/SM
Флэш-память 16Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST26VF016B-104I/SN
Флэш-память 16Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF016B-104I/SN

Производитель:  Microchip Technology Inc.

SST26VF016BT-104I/SM
Флэш-память 16Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO8W
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (2M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST26VF032B-104I/SM
Флэш-память 32Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (4M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST26VF032BT-104I/SM
Флэш-память 32Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO8W
Объем памяти:  32Mb
Напряжение питания:  3.6V

SST26VF064B-104I/MF
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ (шина SPI, сдвоенная SPI, счетверенная
SPI) питание 2.5В/3В/3.3В 64M-бит 64M/32M/16M x 1/2-бит/4-бит 8нс 8-Pin
WDFN EP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  WDFN8

SST26VF064B-104I/MN
Флэш-память ячейки ИЛИ-НЕ (шина SPI, сдвоенная SPI, счетверенная SPI)
электропитание 3.3В 64Мбит 8-Pin WDFN EP лоток

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Объем памяти:  64M-bit
Напряжение питания:  3.3V

SST26VF064B-104I/SM
Флэш-память 64Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.



Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  64M (8M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST26VF064B-104I/SM

Производитель:  Microchip Technology Inc.

SST26VF064B-104I/SO
Флэш-память 64Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC16
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  64M (8M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST26VF064B-104V/SM
Флэш-память 64Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO8W

SST26VF064BA-104I/SO
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ (шина SPI, сдвоенная SPI, счетверенная
SPI) питание 2.5В/3В/3.3В 64M-бит 64M/32M/16M x 1/2-бит/4-бит 8нс 16-Pin
SOIC W туба

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SO16W

SST26VF064BT-104I/SM
Флэш-память 64Mбит

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIJ8
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  64M (8M x 8)
Быстродействие:  104MHz
Интерфейс:  SQI, SPI
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

НовинкаНовинка



SST26VF064BT-104I/SO
IC FLASH 64MBIT

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  SOIC16

SST39LF040-45-4C-NHE
Флэш-память 4Мбит 45нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  45ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  3 V ~ 3.6 V

SST39LF040-45-4C-NHE

Производитель:  Microchip Technology Inc.

SST39LF040-55-4C-NHE
Флэш-память 4Мбит 55нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  55ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  3 V ~ 3.6 V

SST39SF010A-55-4C-NHE
Флэш-память 1Мбит 55нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  55ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-55-4I-NHE
Флэш-память 1Мбит 55нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  55ns
Интерфейс:  Parallel



Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-55-4I-WHE
Флэш-память 1Мбит 55нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  55ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4C-NHE
Флэш-память 1Мбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4C-PHE
Флэш-память 1Mбит 70нс 32DIP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  DIP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4C-WHE
Флэш-память 1Мбит 70нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V



SST39SF010A-70-4I-NHE
Флэш-память 1Mбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4I-WHE
Флэш-память 1Мбит 70нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF020A-70-4C-NHE
Флэш-память 2Мбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF020A-70-4C-PHE
Флэш-память 2Мбит 70нс 32DIP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  32-PDIP
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF020A-70-4C-WHE
Флэш-память 2Мбит 70нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel



Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4C-NHE
Флэш-память 4Мбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4C-PHE
Флэш-память 512кХ8 70нс электропитание 5В DIP32

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  DIP32

SST39SF040-70-4C-WHE
Флэш-память 4Mбит 70нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4I-NHE
Флэш-память 4Мбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4I-WHE
IC FLASH 4MBIT 70NS 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32

SST39VF010-70-4I-NHE
Флэш-память 1Мбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  1M (128K x 8)



Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF020-70-4C-WHE
Флэш-память 2Мбит 70нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF020-70-4I-NHE
Флэш-память 2Мбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  2M (256K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF040-70-4I-NHE
Флэш-память 4Mбит 70нс 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF040-70-4I-WHE
Флэш-память 4Мбит 70нс 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  4M (512K x 8)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1601-70-4C-EKE
Флэш-память 16Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (1M x 16)
Быстродействие:  70ns



Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1601-70-4I-EKE
Флэш-память 16Mбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Объем памяти:  1Mbit
Напряжение питания:  2.7-3.6V

SST39VF1601-70-4I-EKE-T
Флэш-память 16Mбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (1M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1601C-70-4I-EKE
Флэш-память 16Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (1M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1602C-70-4I-MAQE
IC FLASH 16MBIT 70NS 48WFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  48-WFBGA (6x4)

SST39VF3201-70-4C-B3KE
Флэш-память 32Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TFBGA48(6x8)
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (2M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201-70-4I-EKE
Флэш-память 32Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48



Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (2M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201B-70-4C-B3KE
Флэш-память 32Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TFBGA48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (2M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201B-70-4I-B3KE
Флэш-память 32Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TFBGA48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (2M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201B-70-4I-EKE
Флэш-память 32Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  32M (2M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF6401B-70-4C-EKE
Флэш-память 64Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  64M (4M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF6401B-70-4I-B1KE
Флэш-память 64Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TFBGA48



Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  64M (4M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF6402B-70-4I-B1KE
Флэш-память 64Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TFBGA48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  64M (4M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF800A-70-4C-EKE
Флэш-память 8Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (512K x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF800A-70-4I-EKE
Флэш-память 8Мбит 70нс 48TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (512K x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  2.7 V ~ 3.6 V

SST39WF1601-70-4C-B3KE
Флэш-память 16Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TFBGA48
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (1M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  1.65 V ~ 1.95 V

SST39WF1602-70-4I-B3KE-T
Флэш-память 16Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  48-TFBGA



Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  16M (1M x 16)
Быстродействие:  70ns
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  1.65 V ~ 1.95 V

SST49LF008A-33-4C-EIE
Флэш-память 8Мбит 33МГц 40TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP40
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  3 V ~ 3.6 V

SST49LF008A-33-4C-NHE
Флэш-память 8Мбит 33МГц 32PLCC

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  PLCC32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  3 V ~ 3.6 V

SST49LF008A-33-4C-WHE
Флэш-память 8Мбит 33МГц 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  3 V ~ 3.6 V

SST49LF008A-33-4C-WHE-T
Флэш-память 8Mбит 33МГц 32TSOP

Производитель:  Microchip Technology Inc.
Корпус:  TSOP32
Тип памяти:  FLASH
Объем памяти:  8M (1M x 8)
Быстродействие:  33MHz
Интерфейс:  Parallel
Напряжение питания:  3 V ~ 3.6 V
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